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0 Abstract 



The optoelectronic component (1) is comprised of a semiconductor body (2), a support (3), two connections (4, 5) 
d a coating layer (8). A component of this type may be readily used for various applications. 
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eine gut handliche Bausteinform gebracht. In diesem 
ersten.Arbeitsgang erfolgt u.a. der eingangs erwahn- 
te, kritische Schritt des Bondens. Insofern ist es 
von wesentlicher wirtschaf tlicher Bedeutung, dafi 
die Gestaltung des opto-elektronischen Bauelementes 
in diesem ersten Arbeitsgang noch vollig anwender- 
unabhangig ist. Die Fertigung dieses opto-elektroni- 
schen Bauelements kann infolgedessen standardisiert 
in groBen Sttickzahlen und demgemaB sehr wirtschaft- 
lich erfolgen. 

Da bei dem so geschaffenen opto-elektronischen 3au- 
element der Halbleiterkorper und seine Verbindung 
mit den beiden Anschlussen, insbesondere der Bond- 
araht, durch eine lichtdurchlassige Schicht abge- 
deckt und einwandfrei geschiitzt ist, sind bein Ver- 
sand und bei der weiteren Handhabung dieses Bau- 
elementes keine besonderen VorsichtsmaBregeln er- 
f order lich. 

Von besonderem Vorteil ist nun, da6 der Anwender 
mit einem derartigen Bauelement auf einfachste We^- 
se beliebige Displays und opto-elektronische Anord- 
nungen zusaitunenstellen kann. Hierfvir ist besonders 
wesentlich, daB die erf indungsgemaBe Gestaltung 
der Anschlusse, die auf der einen AuBenflache des 
Isoliermaterial-Tragers je eine AnschluBkontakt- 
flache bilden, auf einfachste Weise die Herstellung 
einer elektrischen Verbindung zwischen diesem Bau- 
element und einer groBeren Schaltungsanordnung ae- 
stattet . Der Anwender braucht somit lediglich die 
erfindungsgemaBen Bauele.-ente in der von ihm ae- 
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1 material, vorzugsweise aus Keramik, bestehenden 

Trager 3, zwei auf dem Trager 3 flachig aufgebrachte 
Anschlxisse 4 und 5, die sich bei dem dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel von der den Halbleiterkorper 2 

5 tragenden Breitseite des Tragers iiber die beiden 

Stirnseiten auf die andere Breitseite des Tragers 
erstrecken und dort je eine AnschluBkontaktf lache 
4a bzw. 5a bilden. 

10 Die Unterseite des Halbleiterkorpers 2 ist durch 

einen leitenden Kleber 6 flachig mit dem AnschluB 4 
verbunden. Die Oberseite des Halbleiterkorpers 2 
steht uber einen Verbindungsdraht , den sog. Bonddraht 
7, mit dem anderen AnschluB 5 in Verbindung. 

15 

Bei dem in den Fig.1 und 2 ' dargestellten Ausfuhrungs- 
beispiel ist der Halbleiterkorper 2 erhaben auf der 
oberen Breitseite des Tragers 3 angeordnet. Eine 
lichtdurchlassige, vorzugsweise aus Epoxydharz be- 
20 stehende Schicht 8 deckt die ganze, den Halbleiter- 

korper 2 tragende Breitseite des Tragers 3 ab und 
schiitzt damit den Halbleiterkorper 2, den Bond- 
draht 7 sowie die Anschliisse 4 und 5. 

25 Der Trager 3 ist quaderformig ausgebildet. Seine 

Breite B betragt maximal 1,27 mm und entspricht da- 
mit dem RastermaB (1/10") iiblicher gedruckter Schal- 
tungen. Die Lange L des Tragers 3 betragt beim dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel etwa 3,2 mm, die 

30 H5he H etwa 0,6 mm. 
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elektronxsche B.ueleaente , und U .ufgeset.t sind. 

kontaJctflache 4a (vgl. Pig.,, beispielsweise in Ver- 
bindung „it der Leiterbahn Ua und die ;u.schluBKon- 
taktfxache 5a (Fig.,, in Verbindung .it der Leiter- 
bahn ,2b. Die Hersteilung dieser AnschluBverbindung 
"xschen den Bauele„ente„ ,, ,a .nd den leiterbahnen 
12 erfolgt in fiblicber Welse durch ^6ten odar .ittels 
emes Leitklebers. '-texs 

Uber den beiden opto-elektronischen Bauelementen , 
la ist ein Reflektor ,3 angeordnet, der an seiner 
Oberseite beispielswei.e eine Beschriftung ,4 trSgt 
Oe. .e.ie.... ,3 ,,,, ,,,,,3,,,,,^„ .LlTZi 

Fig. 6 zeigt ein anderes Ausftihrungsbei.piel elner 
tsiterplatte 16 mit darauf vorgesehenen\eiter- 
bahnen ,7 und elaktrischen Bauteilen ,3. An einer " 
Stelle des dargesteUten Ausschnittes der Leiter- 

itlT """^"ngsge^SBes opto-elektronisohes 

Baueleaent , vorgeseh.en, uber de. ein Reflektor ,9 
angebracht ist. 

Bei deiB Ausfuhrungsbeispiel geir.aB Fig. 7 tragt die 
Leiterplatte 20 u.a. einen Drucktaster 21 und ein 
opto-elektronisches Bauelement 1 . Uber der Leiter- 
platte 20 und den von ihr getragenen Bauteilen ist 
eine J^ideckfolie 22 vorgesehen. 
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Patentansprtiche : 

1. Opto-elektronisches Bauelement, 
gekennzeichnet durch 

a) einen opto-elektronischen Halbleiterkorper (2), 

b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Trager 
(3) fur diesen Halbleiterkorper, 

c) zwei auf dem Trager (3) flachig auf gebrachte, 
mit dem Halbleiterkorper (2) verbundene An- 
schlusse (4, 5), die sich von der den Halblei- 
terkorper tragenden AuBenflache des Tragers 
(3) bis auf die gegenuberliegende AuBen- 
flache des Tragers erstrecken und dort eine 
AnschluBkontaktf lache (4a bzw, 5a) bilden, 

d) eine den Halbleiterkorper (2) und seine Ver- , 
bindung mit den beiden Anschliissen (4, 5) ab- 
deckende lichtdurchlassige Schicht (8) , 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterkorper eine Licht emittieren- 
de Diode (LED) ist. 

3. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Halbleiterkorper ein lichtempf ind- 
liches Halbleiterelement ist. 
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9. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Halbleiterkorper (2-) m einer auf 
der einen Breitseite des Tragers (3') vorgesehenen 
Vertiefung (3 'a) angeordnet ist. 

10. Bauelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die den Halbleiterkorper (2) sowie den 
ewischen dem Halbleiterkorper und dem einen An- 
schluB (5) vorhandenen Verbindungsdraht (7) ab- 
deckende lichtdurchlassige Schicht (8) aus Epoxyd- 
harz besteht. 

11. Bauelement nach den. Ansprvichen 8 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, daS die aus Epoxydharz bestehende 
schicht (8) die ganze den Halbleiterkorper (2) 
tragende Breitseite des Tragers (3) abdeckt . 

12. Bauele..,ent nach den Anspruchen 9 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB die aus Epoxydharz bestehende 
Schicht (8') die den Halbleiterkorper (2') au^- 

nehmende Vertiefung (3 -a) abdeckt. 

13. Bauele.ment nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Trager (3) aus Keramikmaterial be- 
steht. 

14. Bauelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB .der Trager (3) eine LSnge von 3,2 mm, 
exne Breite von 1,27 mm und eine Hohe von 0,6 mm 
aufweist. 
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